
無重力オーブン無重力オーブン無重力オーブン無重力オーブン

モータ

真空チェンバ

対流により、乱れが生じて
高品質の結晶ができにくい。

対流がないので、乱れが生じにくく
高品質化させやすい。

温度差による対流の違い

地上 宇宙

無重力オーブン
最高温度1600℃！ 様々な温度プロファイルが実現できます。

温度勾配炉温度勾配炉
Gradient Heating Furnace（GHF）

加熱室

Gradient Heating Furnace（GHF）



無重力オーブン無重力オーブン 温度勾配炉

実験試料カートリッジ

低温域 高温域

種
結
晶

原料試料

補助室

成長した結晶
温度勾配域の移動

固体 融液

ヒーター部

ヒーター部

初期段階

結晶成長段階

実験試料カートリッジに温度差をつけて加熱する

ゆっくり加熱室を後退させると
右に向かってカートリッジ内の材料の結晶成長が進む

加熱室を後退させる

真空チャンバ壁 実験試料カートリッジ

過熱室

ICの内部

ICチップ

作られた結晶

半導体結晶の上にICチップのパターンを彫り、切り出す

温度勾配炉ってなに？

温度勾配炉の原理

■試料自動交換機構（Sample Cartridge Automatic Exchange Mechanism: SCAM）

■制御装置（GHF-Control Equipment: GHF-CE）

■炉体部（GHF-Material Processing Unit: GHF-MP）

全自動で半導体を溶かす


